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摘要(译)

提供了用于垂直发光晶体管（VLET）和发光显示器（LED）的装置，结
构，材料和方法。 特别地，描述了用于有源矩阵有机发光显示器
（AMOLED）的垂直聚合物发光晶体管（VPLET）和结合了这种VPLET
的AMOLED的架构。 单独地或与共轭发光聚合物（LEP）和介电材料结
合的多孔导电透明电极（例如来自纳米线（NW）的）被用于形成有机发
光晶体管（OLET）。 离子凝胶薄膜，LED，多孔导电电极以及相关的
基板和栅极的组合被用于构建LET，包括单门和双门VPLET。 另外，利
用印刷工艺将多孔导电电极，LED和介电材料中的一个或多个的层沉积
在各种基板上以构造LET，包括单门和双门VPLET。
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